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Résumé 
Les travaux présentés dans ce mémoire sont une contribution à la conception d’amplificateurs UHF de puissance. A cet effet, nous présentons dans une première partie les différentes caractéristiques de l'amplification de puissance ainsi qu’une étude des transistors disponibles actuellement pour des applications de puissance dans le domaine des RF et des microondes. Ensuite, après avoir choisi un transistor FET disponible sur le marché, nous avons développé les différentes étapes de conception d’amplificateurs de puissance travaillant à la fréquence de 1 GHz et pouvant être servi d’étage de puissance d’un radar FM-CW. Le transistor utilisé est le MGF 0805A qui est un MESFET capable de fournir une puissance maximale de 8 W pour des fréquences inferieures à 2 GHz. Pour simuler la structure des amplificateurs et leur fonctionnement, nous avons employé un logiciel de CAO approprié à la modélisation de circuits RF et microondes. Le premier amplificateur de puissance que nous avons conçu, fonctionne en classe A. Les résultats obtenus par simulation, sont acceptables, mais l’inconvénient de cette classe est qu’elle est couteuse en énergie car son rendement est faible et se situe autour de 25 %. De ce fait, nous nous sommes orientés vers la conception d’un autre amplificateur travaillant en classe B car celui-ci est mieux adapté à la production de fortes puissances. En effet, le gain en puissance obtenu dans ce cas avec le MGF 0805A, est de 23 dB et son rendement dépasse largement 50 %. Par conséquent, il peut aisément fournir une puissance de sortie élevée, car avec un signal à l’entrée de 40 mW, on obtient une puissance de sortie de 7,4 W  au voisinage de 1 GHz. L’application de ce type d’amplificateur à un radar FM-CW est alors possible, mais elle nécessite la production d’un minimum de puissance UHF de 60 W. Du point de vue de la faisabilité de l’étage de puissance de ce radar, cette puissance peut être atteinte en associant des transistors MGF0805A travaillant en classe B en push pull et en adoptant une configuration de plusieurs push pull en parallèle.   
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